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摘要(译)

公开了一种制造有机EL器件的方法，该有机EL器件包括具有未被污染的
平坦表面的空穴注入层。具体公开的制造有机EL器件的方法，包括在基
板上形成阳极的步骤;在阳极上形成空穴注入层的步骤;在基板和空穴注入
层上形成无机膜的步骤;在无机膜上形成堤的步骤，使得在空穴注入层上
形成的无机膜的至少一部分露出;通过使用堤作为掩模蚀刻暴露的无机膜
的步骤，使得空穴注入层从其暴露;以及通过将有机发光材料施加到暴露
的空穴注入层上来形成有机发光层的步骤。空穴注入层含有氧化钨或氧
化钼。
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